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Karta przedmiotu

Nazwa i kod przedmiotu Zintegrowane uktady aktywne w komunikacji bezprzewodowej, PG_00048662
Kierunek studiow Informatyka, Elektronika i telekomunikacja
Data rozpoczecia studiéw  (luty 2026 r. Rok akademicki realizaciji 2025/2026
przedmiotu
Poziom ksztatcenia Il stopnia Grupa zaje¢ Grupa zaje¢ fakultatywnych

Grupa zaje¢ specjalnosciowych
Grupa zaje¢ powigzanych z
prowadzonymi badaniami
naukowymi w dziedzinie nauki
zwigzanej z kierunkiem - profil
ogolnoakademicki

Forma studiéw stacjonarne Sposob realizacji na uczelni

Rok studiow 1 Jezyk wyktadowy polski

Semestr studiow 1 Liczba punktow ECTS 3.0

Profil ksztatcenia ogolnoakademicki Forma zaliczenia zaliczenie

Jednostka prowadzaca Wydzialy Politechniki Gdariskiej -> Wydziat Elektroniki, Telekomunikacii i Informatyki -> Katedra Inzynierii
Mikrofalowej i Antenowej

Imie i nazwisko Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inz. Krzysztof Nyka

wyktadowcy (wyktadowcow) | Prowadzacy zajecia z przedmiotu | dr hab. inz. Krzysztof Nyka

Formy zaje¢ Forma zaje¢ Wyktad Cwiczenia Laboratorium | Projekt Seminarium [RAZEM
Liczba godzin zaje¢ [15.0 0.0 30.0 0.0 0.0 45
W tym liczba godzin zaje¢ na odlegtos¢: 0.0

Aktywnos¢ studenta Aktywno$¢ studenta (Udziat w zajeciach' Udziat w . Praca wtasna RAZEM

i liczba godzin pracy dydaktycznyp’h, objetych konsultacjach studenta

planem studiow

Liczba godzin pracy |45 6.0 240 75
studenta

Cel przedmiotu Wiedza teoretyczna dotyczaca koncepcji, zasad dziatania, analizy, pomiaréw i podstaw projektowania

najwazniejszych uktadéw aktywnych b.w.cz. i mikrofalowych przeznaczonych do zastosowan w systemach
komunikacji bezprzewodowej. Wiedza teoretyczna dotyczaca projektowania uktadow aktywnych b.w.cz. w
technologiach planarnych obwodéw mikrofalowych oraz stosowania uktadéw monolitycznych. Umiejetnosci
praktyczne z zakresu analizy i podstaw projektowania uktadéw aktywnych b.w.cz. za pomocg
zaawansowanych narzedzi symulacyjnych CAD.
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Efekty uczenia sie Efekt kierunkowy Efekt z przedmiotu Sposob weryfikacii i oceny efektu

przedmiotu [K7_K02] jest gotéw do krytycznej |Student wykorzystuje wiedze [SK2] Ocena postepéw pracy
oceny odbieranych tresci, teoretyczng z wyktadéw do
uznawania znaczenia wiedzy w rozwigzywania praktycznych
rozwigzywaniu probleméw problemdéw podczas projektowania
poznawczych i praktycznych aktywnych obwodow RF
[K7_W10] zna i rozumie w Student zna problemy zwigzane z |[[SW1] Ocena wiedzy
pogtebionym stopniu podstawowe |wytwarzaniem aktywnych faktograficznej
procesy zachodzace w cyklu zycia |obwodéw RF w dostepnych
urzgdzen, obiektow i systemow technologiach oraz techniki ich
technicznych oraz metody analizy z wykorzystaniem

wspomagania procesow i funkcji, |zaawansowanych narzedzi
specyficzne dla kierunku studiow | symulacyjnych

[K7_U12] potrafi w pogtebionym Student wyznacza parametry [SU1] Ocena realizacji zadania
stopniu analizowa¢ dziatanie obwoddéw aktywnych oraz ocenia |[SU4] Ocena umiejgtnosci
elementoéw, uktadow i systemow ich wptyw na dziatanie i osiggi korzystania z metod i narzedzi
zwigzanych z kierunkiem studiéw | bezprzewodowego systemu

oraz mierzy¢ ich parametry i komunikacyjnego. Student

bada¢ charakterystyki techniczne, |interpretuje wymagania
a takze planowac i przeprowadza¢ |projektowe i projektuje aktywne

eksperymenty zwigzane z obwody RF z wykorzystaniem

kierunkiem studiow, w tym zaawansowanych programéw

symulacje komputerowe, komputerowych do symulaciji

interpretowac uzyskane wyniki i uktadow elektronicznych.

wyciggac¢ wnioski

[K7_WO03] zna i rozumie w Zna zasady dziatania, oraz [SW1] Ocena wiedzy
pogtebionym stopniu budowe i metody symulacji, pomiaréw i faktograficznej
zasady dziatania komponentéw i | realizacji uktadow aktywnych

systemow zwigzanych z b.w.cz. w komunikacji

kierunkiem studiéow, w tym teorie, |bezprzewodowej
metody i ztozone zaleznosci
migdzy nimi oraz wybrane
zagadnienia szczegotowe —
wiasciwe dla programu ksztatcenia

Tresci przedmiotu Tresci przedmiotu - wyktad
*  Woprowadzenie do uktadow aktywnych b.w.cz. i technologii zintegrowanych uktadéw b.w.cz.

*  Wzmacniacze tranzystorowe b.w.cz klasyfikacja i parametry; zasilanie tranzystoréw b.w.cz.

*  Projektowanie wzmacniacza matosygnatowego dopasowanie energetyczne (falowe), definicje
wzmochnienia, okregi statego wzmocnienia

Obwody dopasowujgce o statych skupionych i roztozonych

Projektowanie wzmacniacza matosygnatowego stabilno$¢

Wzmacniacz niskoszumny dopasowanie szumowe, okregi statego wsp. szumoéw
Wzmacniacze szerokopasmowe b.w.cz.

Znieksztatcenia i inne efekty nieliniowe w uktadach b.w.cz. oraz metody symulacji wielkosygnatowej w
ADS

*  Tranzystorowe wzmacniacze mocy b.w.cz. projektowanie wzmacniacza klasy A i AB

* _ Tranzystorowe wzmacniacze mocy b.w.cz. metody linearyzacji i zwiekszania sprawnosci

Tresci przedmiotu - laboratoria

*  Symulacja matosygnatowa tranzystoréw b.w.cz. w ADS i wprowadzenie do ADS

*  Projektowanie i badanie waskopasmowych tranzystorowych wzmacniaczy matosygnatowych b.w.cz.
»  Stabilizacja szerokopasmowa i selektywna wzmacniaczy tranzystorowych b.w.cz.

*  Symulacja wielkosygnatowa w ADS (HB, Transient) wprowadzenie
» Badanie efektéw nieliniowych we wzmacniaczach b.w.cz.
+  Symulacja oscylatoréw b.w.cz.

Wymagania wstepne Podstawowa wiedza dotyczgca opisu parametrow uktadéw aktywnych b.w.cz. oraz zasad projektowania
i dodatkowe wzmachiaczy b.w.cz. Wskazane jest opanowanie materiatu przedmiotu Projektowanie Urzgdzen
Bezprzewodowych
Sposoby i kryteria Sposoéb oceniania (sktadowe) Prég zaliczeniowy Sktadowa oceny kofncowej
oceniania 05|Q_gan}’0h Laboratorium - obecno$é i 50.0% 40.0%
efektéw uczenia sie sprawozdania
Wyktad - kolokwium koncowe 50.0% 50.0%
Wyktad - obecnosc 0.0% 10.0%
Zalecana lista lektur Podstawowa lista lektur 1. D. Pozar, Microwave Engineering John Wley&Sons 1998.

2. Advanced Design System Documentation Set.

Uzupetniajaca lista lektur 1. F. Ellinger, Radio Frequency Integrated Circuits and Technologies,
Springer-Verlag, 2007.

Adresy eZasobdw

Przyktadowe zagadnienia/ Poréwnac rézne rodzaje dopasowania impedancji stosowane we wzmacniaczach b.w.cz.
przyk’fadowe pytania/ Przedstawi¢ zasade dziatania obwodow zasilania tranzystorow b.w.cz.

realizowane zadania
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Zajecia praktyczne Nie dotyczy
w ramach przedmiotu

Dokument wygenerowany elektronicznie. Nie wymaga pieczeci ani podpisu.
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